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L"invention cono rn un element de protection , n 
particulier pour la protection des elements semi-conduct urs en 
forme de disqu s dans les empilages de diodes ou de thyristors. 

Lea protections habituelles dans les empilages de 
5 semi-conducteurs se trouvaient jusqu^ present, k I'exterieur 
de la pile, etaient mont^es dans un chassis s6par6» et necessi- 
taient, pour leur raccordement, des liaisons par cfibles. Lee rae- 
cordements pour cSbles etaient con^us de fa$ons varices, soit 
qu'on ait pr£vu dee vis des deux cSt£s, ou bien des colliers des 

10 deux c6t6s, soit qu f on ait pr£vu un collier d'un c8t£ et une vis 
de l'autre, Dans les piles de diodes ou.de thyristors, compost s 
d» elements en forme de disques et comprimees par la pression 
d'un ressort, les elements usuels jusqu'k present de protection 
ne peuvent naturellement pas Stre utilises, car ils n^cessitent 

15 des supports et des raccordements en dehors de la pile. 

L' invention se propose de r£duire lea d£penses faites 
jusqu'k present pour les protections, et de trouver, pour 1 s 
appareils redresseurs de courant, une solution elaire, avanta- 
geuse et tr&s compacts . D'aprfes 1" invention, ceci est obtenu en 

20 ce que, pour sa part, 1' element de protection est r£alis6 sous 
forme de disque k surfaces de contact planes par alleles, et en 
ce qu'une telle protection en disque peat fitre int^gr^e de tell 
sorte dans les piles de semi-conducteurs, qu'elle soit enserr£e 
dans la pile entre les radiateurs, etant maintenue par 1» effort 
25 de serrage, un radiateur se trouvant entre chacune des surfaces 
de contact de la protection en disque et un element semi-condu - 
teur • 

Le refroidissement des deux c6t£s maintient basse la 
temperature en service des protections, ce qui angmentera 1 ur 
30 dur^e de vie. ^utilisation dee protections k I'interieur des 
piles, & la place convenant le mieux, devient possible* 

!■ invention sera expliquee plus en detail k l'aide d 
la figure. Dans cette figure est representee une partie de la 
pile de semi-conducteurs avee protection en disque Si, et element 
35 semi-condueteur H. La protection Si sous la forme d'un anneau 
cylindrique en mati&re isolante est ferm^e par des surfaces d 
contact Kf metalliques, dans des plans parallfeles. L'interieur 
est rempli de sable de quarts Q. Un fil fusible se trouvant dans 
I'exe de la pile S - de pr6f6r nee en argent - r^unit 1 a sur- 
40 fao s de contact Ef • 

Chacune d s surfac s de contact touche k un radiat ur 
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K, tel qu'il en est normalement prevu dans les piles de diodes 
ou de thyristors, entre les 6l&nents semi-conducteurs. Dans les 
radiateurs K circule I'eau de refroidissement . Un £l6aent semi- 
conducteur, repere par H f de la colonne est s6par£ de la pro- 
5 tection en disque Si par le radiateur K tou chant k la surface 
inf^rieure de contact EF de la protection en disque. 

La flSohe dessine«sur le radiateur sup^rieur indique 
le sens d' application de 1 'effort de pression par ressort. Les 
valeurs courantes de cette force de serrage sont de l'ordre de 

10 700 kg. Pour eviter un d^placement de la protection en disque Si, 
et pour assurer un montage concentrique de la pile, il sera 
prevu au milieu des deux surfaces de contact des pert? ages rece- 
Vant chacun un goujon de centrage. Le TDouton indicateur de d6- 
faut de la protection est, comme k 1' ordinaire, montg sur 

15 l'isolateur. 

Les deux surfaces de contact Kf peuvent, pour leur 
part, §tre constitutes sous forme de radiateur et assurer lee 
fonetions de refroidissement, ce qui peraet de reduire un peu 
la longueur de la protection. 
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HBVBFDICATIONS 

1. - Element d prot ction, en partieulier pour la pro- 
tection dee semi-conducteura en forme de dlsqnes constituant d s 
piles de dlodee ou de thyristors, caract£ris£ en ce que 1' Ele- 
ment de protection (Si) a de son c6t£ one forme en disque et 

5 est ex<cut£ avec des surfaces de contact planes parallfeles, et 
en ce qu'une telle protection en forme de disque (Si) peut Str 
Int6gr6e dans la colonne de semi-conducteurs de fag on h Stre 
serrtfe dans la pile entre les radiateurs (]$ et malntenne par la 
force de serrage, de sorte qu' entre cbaque surface de contact 

10 (Kf) de la protection en disque (Si) et un 6l6ment (H) semi- 
conducteur, se troure un radiateur (X). 

2. - Element de protection selon la revendi cation 1, 
caractlrisg en ce qu'en vne d'empficfcer un displacement de la 
protection en disque (Si) et d 'assurer un montage concentrique 

15 de la pile, sont pr£vus, au milieu des deux surfaces de contact 
(Kf ) des per $ages recevant chacun un goujon de centrage. 

3*- Element de protection selon l'une quelconque des 
revendi cations 1 ou 2, caract€riB6 en ce que les deux surfaces 
de contact (Kf) de la protection en disque (Si) sont, de leur 

20 c6t£, constitutes sous forme de radiateurs et as su rent les fonc- 
tlons de refroidissement . 
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